CONGRESO NACIONAL DE
WDD NANOTECNOLOGIA
12 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023
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Actualmente nos enfrentamos a una crisis ecoldgica, el calentamiento global se ha

intensificado y junto al aumento de industrias, aumenta el requerimiento energético como
sociedad. Hasta hoy, se han utilizado combustibles fésiles, la principal fuente de energia, sin
embargo, estos recursos son limitados y altamente contaminantes, lo que nos obliga a buscar
fuentes de energia renovables. Entre las energias renovables no convencionales mas
populares se encuentra la energia solar, captada mediante celdas solares.

Las celdas solares de heterojuntura se fabrican mayoritariamente con 6xido de indio y estafio

(ITO) como su pelicula conductora transparente (TCF), un material costoso, dada la escasez de
indio. Para propagar el uso de energias limpias se debe encontrar la manera de volverlas mas
accesibles; en el caso de las celdas solares, buscando un TCF alternativo y econémico. Un
material econémico y un buen candidato es el grafeno. Desde su sintesis, el grafeno ha sido
un material muy llamativo en numerosos campos a causa de sus excelentes propiedades
estructurales, 6pticas y eléctricas [1]. Su fabricacion no es demasiado costosa y permite tener
un gran control en la calidad del material resultante.
El presente trabajo propone estudiar el potencial del grafeno como una alternativa econémica
de TCF para celdas solares de silicio de heterojuntura. Con este fin, se sintetiza grafeno
utilizando deposicion quimica en fase de vapor y, posteriormente, se caracterizan sus
propiedades estructurales, dpticas y eléctricas. Para la caracterizacion, se transfieren peliculas
de ~10 mm de diametro sobre distintos sustratos, incluyendo diéxido de silicio, vidrio, y
sustratos recubiertos de ITO. Se alcanzé un maximo de transmitancia de grafeno sobre vidrio
de 83,8%. La resistencia de hoja del grafeno sobre didxido de silicio alcanzé un minimo de
~1,3 Qsq™'. Adicionalmente, la transferencia de grafeno sobre los sustratos recubiertos de ITO
resulté en una disminucion de la resistencia de ~9,5 Qsq™ a ~7,8 Qsq™.
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